COND. CERAMIQUE POUR ALIMENTATIONS A DECOUPAGE H.F. CLASSE 2
CERAMIC CAPACITORS FOR H.FE. SWITCHING POWER SUPPLIES CLASS 2

Ge%\o " CNC 31 a/to
“CNC 34 (P=PL-L-N*)

Appellation commerciale / Commercial type BASSE TENSION

LOW VOLTAGE

CNC 31 CNC 32 CNC33 CNC 34
P-PL-L-N*| P-PL-L-N*| P-PL-L-N*| P-PL-L-N*

B 8
Format / Format ‘é s
S
S| £
2220 2528 3333 4040 E R
[<5) =
Dimensions / Dimensions (mm) § §
L max. 7,5 8 10 12,5 2| =
S| S
W max. 6 8 9,2 12 3 "
S

R min. 25 25 35 5 S| g W__, CNC3.P
5 o

C max. 75 8 10 125 5| 3 L é H :[
W (<5}
L Q
105 : 7,62 7,62 10,1 S| £
- ); 5,08 6 6 0,16 _q.; g C 254

Nombre de connexions 2

Nb connections 2 3 3 4 cl e CNC3.PL

T max Fds  F 15 s Fan L—.R% Lol
2,505

Tension nominale / Rated voltage

2 CNC3. L
Ure (V) 16 16 25 16 25 16 25 E6 |ET2 & J q H ’
1,2 uF 125 Sy ila
E 1 1pavé/ chips L2550 .
15 [ 1 2pavés/chips | |1 . L . IC_NC 3.N
18 3 pavés / chips | |1g5 b :[
[ 1 4pavés/ chips -
22 21:_ 0,3 max. 0,5
A
2,7 X i 2,54
3,3
39 CARACTERISTIQUES GENERALES
! Diélectrique Céramique classe 2
47 Technologie Chips multicouches sorties pour
terminaisons “DIL”
56 * pour report a plat (P) (PL) ()
6.8 * pour connexions “a piquer”
! == (chips vernis) (N*)
8,2 Z|I= Température d'utilisation -55°C +125°C
é ?9 Tension nominale Ugc 16V-25V
10 + |+ Tension de tenue 2,5 Urc
12 Tangente d a 1 kHz/- 0,3V eff. <250.10-*
Résistance d'isolement sous Ugc = 1 000 MQ.wF
15 Varla:}tlon relato|ve de capacitt  AC_ 4 45 o,
-55°C + 125°C sans tension ~ C
13 MARQUAGE
22 Capacitéxx
Tolérancex*
27 Tension** sauf 16V
33
” MAIN CHARACTERISTICS
Dielectric Ceramic class 2
47 CNC3. PE  Modeles destinés a une utilisation S\Oatiale, Technology iviu/tlllaytcir Chf%sn,, Tead
CNC3. PLE Consulter notre Service Commercial. erminations “UIL_leads
56 CNC3. LE  Models for space app/lcatlons bbb * for suriace mounting (P) (PL) L)
CNC3. NE  Contact our Commercial department. o for through hole leads
68 686 . 10 o
I I I I I varnished chips (N¥)
* Option NU : modeles non vernis Operating temperature -55°C+125°C
Option NU : uncoated models Rated voltage Ugc ToV-25V
Test voltage 2.5 Ure
Exemple de codification a la commande / How to order Jangent o at 1 kHz/- 0,3 Vrms_< 25010~
Insulation resistance under Ugc = 1 000 MO.uF
: . : SR Relative capacitance variation
Appell le W:RoH N fiabil : pacran AC< 159
ppe atlo‘nlcommerua e W : oHS [VZaL/I‘d;/ '|abl| |tel(voxr p 2 ~55C 1 125 C witiout voliage C <+159%
Commercial type ‘W, RoHS eliability level (see p. ‘ MARKING
Capacitance**
Tolerance**
Voltage** except 16V
P,PL,N,NU,L : Terminaisons "DIL" E: Niveau de qualité|  Capacité | Tolérance Tension nominale
P,PL,N,NU,L : "DIL" leads E: Quality level - Capacitance  Tolerance Rated voltage *# En clair ou en code (voir page 33)

Clear or coded (see page 33)




100

=" CEC 53 a/to
“CEC 65 (P-PL-L-N")

COND. CERAMIQUE POUR ALIMENTATIONS A DECOUPAGE H.F. CLASSE 1
CERAMIC CAPACITORS FOR H.F. SWITCHING POWER SUPPLIES CLASS 1

Appellation commerciale / Commercial type
=
CEC53 | CEC54 | CEC55 | CEC56 | CEC57 | CEC58 | CEC65 |
P-PL-L-N*|P-PL-L-N*|P-PL-L-N*|P-PL-L-N*|P-PL-L-N*|P-PL-L-N*|P-PL-L-N* §
Format / Format s
8| w8
| 3033 | 3740 | 5550 | 6080 | 40140 | 80150 | 8060 |S| S5
Dimensions / Dimensions (mm) § ?%—
L max. 9 12 14,9 16,8 12 24 21,6 Ll 22
€fn o
W max. 9,2 1,5 13,6 21,6 38,2 40,6 166 |S| 8s
D S S
R min. 3,1 5.2 7,5 10 5,2 17,2 14,8 = %\E}
C max, 9 1 14,9 16,8 12 24 206 |2 7R
>
Xx0,5 7,62 10,16 14 15,24 10,16 20,32 20,32 s
w , i , i i ,
- % CEC P IND de connexiong 3 5 7 14 6 _‘%
fl £ Nb connections 4 | 14 g
N e e e
Tension nominale / Rated voltage
C —SH—L 05 L URC (V) | 63{100]200{500] 63 |100]200{500| 63 |100|200{500| 63 |100{200[500| 63 |100{200{500| 63 |100{200{500] 63 [100{200{500) E6 |E12
& W v 0,01 pF 103
—L' I 0,012 123
2 5105 . .
S CEC..L 0,015 F 1 1 pavé/ chips 153
< " M 0,018 2 pavés / chips 183
J A 0,022 [ 13 pavés/ chips 223
J—Lzli"’i w 0,027 F 1 pavés / chips 273
. | g !  CEC.. N* 0,033 333
3 E[ 0,039 03
- 0,047 473
2 0,3 max. 05
A\I:' X 254 0,056 563
| N L 0,068 683
0,082 823
CARACTERISTIQUES GENERALES 01 || 104
Diélectrique Céramique classe 1 0,12 124
Technologie Chips multicouches sorties pour 0,15 I | 154]
terminaisons “DIL” o ™
< 0,18 184
* pour report a plat (P) (PL) (L) 022 — |
® pour connexions “a piquer” ! I 224 §° i
(chips vernis) (N¥) 0,27 27413 (S
Température d'utilisation - 55°C + 125°C 0,33 334) % |
Tension nominale Ugc 63V-500V 039 T 194
Tension de tenue - —
Pour Usc < 500 Ve 2,5 Usc 047 ] 2 ol
Pour Urc = 500 Ve 2 Uy 0,56 || oS | o64
Tangente § a 1 kHz <1510 0,68 684
Résistance d'isolement sous Ugc = 1 000 MQ.pF 0,82 - 824
Caract. capacité température  0+30 ppm/°C 1 105
MARQUAGE —
Modele 12 - 125
Capacité - Tolérance 15 155
Tension 1,8 185
Date-code 2,2 225
2,7 | 275
MAIN CHARACTERISTICS 33 335
Dielectric Ceramic class 1 3,9 395
Technology Multilayer chips terminations 17 CEC.. PE | Modeles destinés a une utilisation sFat[aIe. 75
“DIL” leads 5,6 CEC.. PLE Conju/lter notre Serwc/e Commercia
« for surface mounting (P) (PL) (L) , CEC.. LE | Models for space applications. 565
Tor through hole Teads 6,8 ICECI . .INEI IConltaclt oulr C?mrlnerf/al Ide;ian‘rlneﬁr - 685
: varnished chips (N * Option NU : modeles non vernis
Operating temperature -55°C +125°C Option NU : uncoated models
Rated voltage Ugc 63V -500V
Test voltage for Usc < 500 Vo _ 2,5 Use Exemple de codification a la commande / How to order
fOI’ URC = 500 VDC 2 URC
Tangent § at 1 kHz <1510 . . . . D
Tnsulation resistance under Us. = T 000 M{LiF Appellano'n commerciale W : RoHS vaeau.delfllablllte (voir p. 6)
Capacit. temp. characteristic  0£30 ppm/°C Commercial type ‘W: RoHS Reliability level (see p. 6) ‘
MARKING
Model
Capacitance - Tolerance
Voltage P,PL,N,NU, L : Terminaisons "DIL"|  E : Niveau de qualité| ~ Capacité |  Tolérance Tension nominale
Date-code P,PL,N,NU, L : "DIL" leadls E : Quality level ~ Capacitance  Tolerance Rated voltage




COND. CERAMIQUE POUR ALIMENTATIONS A DECOUPAGE H.F. CLASSE 1
CERAMIC CAPACITORS FOR H.F. SWITCHING POWER SUPPLIES CLASS 1
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Fig. 68 Intensité efficace en fonction de la fréquence Fig. 68 bis. Intensité efficace en fonction de la fréquence Fig. 69 Intensité efficace en fonction de la fréquence
8 q 8 q 8 q
Urc = 63 Vce (A6 20°C). Urc = 63 Vcc (A6 20°C). Urc = 100 Ve (A6 20°C).
Permissible RMS current vs frequency. Permissible RMS current vs frequency. Permissible RMS current vs frequency.
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Fig. 69 bis. Intensité efficace en fonction de la fréquence Fig. 70 Intensité efficace en fonction de la fréquence Fig. 70 bis. Intensité efficace en fonction de la fréquence
Urc = 100 Ve (A6 20°C). Urc =200 Ve (A6 20°C). Urc =200 Ve (A6 20°C).
Permissible RMS current vs frequency. Permissible RMS current vs frequency. Permissible RMS current vs frequency.
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Fig. 71 Intensité efficace en fonction de la fréquence Fig. 71 bis. Intensité efficace en fonction de la fréquence
Urc =500 Ve (A6 20°C). Urc =500 Ve (A6 20°C).
Permissible RMS current vs frequency. Permissible RMS current vs frequency.

101



